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Uktad wymiennikow ciepta, zwlaszcza ptaszczowo-rurowych
w wezle kontaktowym instalacji
do produkcji kwasu siarkowego

Przedmiotem wynalazku jest uktad wymiennikéw ciepta zwlaszcza ptaszczowo-rurowych w
wezle kontaktowym instalacji do produkcji kwasu siarkowego metoda kontaktowa z pirytu lub z
gazoéw prazalnych.

W znanych uktadach obiegu gazu w wezle kontaktowym fabryk kwasu siarkowego z pirytu lub
z gazdw prazalnych, pracujacych w systemie podwdjnej konwersji - stosowane sg dwie grupy
wymiennikOw ciepla typu ptaszczowo - rurowego, wspotpracujgcych z aparatem kontaktowym i
wiezami absorpcyjnymi.

Pierwsza grupa sklada si¢ przewaznie z wymiennikow ptaszczowo-rurowych typu gaz - gaz
zainastalowanych po dmuchawach gazu, za$ druga grupa zlokalizowana jest po pierwszej wiezy
absorpcyjnej i obejmje réwniez trzy wymienniki. Gaz po dmuchawach i po pierwszej wiezy
absorpcyjnej przeplywa w przestrzeni migdzyrurowej, za$ po III i IV péice aparatu kontaktowego
-w przestrzeni rurowej tych wymiennikéw ciepta.

W obecnych warunkach pracy wezla kontaktowego wymienniki ciepta pierwszej grupy sa
narazone na korozj¢ na wlotach do przestrzeni mi¢gdzyrurowej gazu po dmuchawach o temperatu-
rze okotlo 60°C i gazu po pierwszej wiezy absorpcyjnej o temperaturze okoto 80°C, za$ $rednia
temperatura gazu w przestrzeni rurowej tych wymiennikéw - wynosi 200 - 250°C. W zwigzku z tym
Srednia temperatura Scianek rur na wlocie gazu do przestrzeni migdzyrurowej wymiennikow
wynosi okoto 160°C. W tej sytuacji na Sciankach zewngtrznych rur wykrapla si¢ kwas siarkowy
powstaly z SO3 i z pary wodnej zawartej w gazie, powodujac zewngtrzng korozj¢ rur i plaszczy
wymiennikow.

Z tego wzgledu czasokres pracy wymiennikow ciepta w dotychczasowych instalacjach wynosi
od 1,5 do 2 lat, przy masie jednego wymiennika ciepta o przeptywie 100 tys. Nm®/h gazu przekra-

“czajacej 100 ton.

Celem wynalazku jest zmniejszenie korozji wymiennikéw ciepta w wezle kontaktowym insta-

lacji do produkcji kwasu siarkowego.
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Istota wynalazku polega na tym, ze komora dolotowa do przestrzeni rurowej goracych gazéow
poreakcyjnych - jednego wymiennika ciepla - jest polagczona przewodem bocznikowym z komora
wydzielong w komorze dolotowej drugiego wymiennika ciepla, przy czym ta wydzielona komora
odgrodzona jest szczelnie przegroda od pozostalej czesci komory obejmujgc wloty do czgsci rur
drugiego wymiennika usytuowanych od strony wlotu zimnego gazu do przestrzeni mi¢dzyrurowej
tego wymiennika.

Zaleta ukfadu obiegu gazu wedlug wynalazku jest uzyskanie prostego w realizacji zmniejszenia
korozji rur wymiennikéw ciepla, a tym samym znaczne przedluzenie okresu ich zywotnosci.

Przedmiot wynalazku pokazany jest w przykladowym wykonaniu na rysunku, na ktérym fig. 1
przedstawia ukiad wymiennik6w ciepta wezta kontaktowego, a fig. 2 - przekrdj poprzeczny przez
komory dolotowe tych wymiennik6w. Jak uwidoczniono na fig. 112 w ukladzie s3 zainstalowane
dwa pionowe wymienniki ciepta typu plaszczowo - rurowego 11 2. W dolnej komorze dolotowego
wymiennika 1 jest usytuowana przegroda 3 wydzielajaca w tej komorze - komorg 4, do ktérej
podlgczony jest przewdd gazowy Staczacy t¢ komore z dolng komora dolotowa wymiennika ciepta
2.

Zimny gaz procesowy po dmuchawach lub po pierwszej wiezy absorpcyjnej, o temperaturze
60, 80°C doprowadzany jest kr6¢cem 7 do przestrzeni migdzyrurowej wymiennika 1 i nastgpnie
przeptywa migdzy przegrodami 6, po czym przewodem 8 jest kierowany do przestrzeni mi¢gdzyru-
rowej drugiego wymiennika ciepfa 2.

Jednoczes$nie gorgce gazy poreakcyjne o temperaturze 430-480°C - po II1 i IV poélce aparatu
kontaktowego doprowadzane sg kré¢cem 9 do dolnej komory wymiennika 2, po czym gazy te - po
ochtodzeniu do temperatury okoto 300°C - kierowane sa do dolnej komory dolotowej wymiennika
ciepta 1 za posrednictwem przewodu 10.

Czg$¢ goracych gazoéw z dolnej komory wymiennika 2 jest kierowana przewodem boczniko-
wym 5 do komory 4, a stad do tej iloci rur jakie wydzielone sg przegroda 3 od pozostatych rur
wigzki wymiennika 1.

Rury, oboj¢tne komora 4 - usytuowane sa w wigzce rurowej od strony naptywu zimnego gazu
kréécem 7. W wyniku tego $cianki rur, do ktérych naptywa goracy gaz - osiagaja temperature
powyzej temperatury kondensacji kwasu siarkowego co w efekcie zapobiega korozji rur.

Tak wysoka warto$¢ temperatury zapewnia réwniez szybkie podgrzanie gazu zimnego z
rownoczesnym odparowaniem zawartej w nim mgly kwasu siarkowego.

Uktad obiegu gazu wedtug wynalazku moze by¢ stosowany w wymiennikach ptaszczowo-
rurowych zaréwno o przeptywie krzyzowym jak i przegrodowym gazu w przestrzeni migdzy-
rurowej.

Zastrzezenie patentowe

Uktad wymiennikéw ciepla, zwlaszcza ptaszczowo-rurowych w wezle kontaktowym instalacji
do produkcji kwasu siarkowego, znamienny tym, ze komora dolotowa goracych gazéw poreakcyj-
nych jednego wymiennika (2) jest potaczona przewodem bocznikowym (5) z komorg (4) wydzie-
long w komorze dolotowej drugiego wymiennika (1), przy czym komora wydzielona (4) odgro-
dzona szczelnie od pozostalej czg$ci komory przegroda (3), obejmuje wloty do czgsci rur drugiego
wymiennika (1) usytuowanych od strony wlotu (7) zimnego gazu do przestrzeni migdzyrurowej
tego wymiennika ciepta.
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